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SH7734の電気的特性のユーザーズマニュアルに関して、誤記訂正及び記述訂正があります。 

下記において、訂正後の網掛け部分が訂正もしくは追加内容となります。 

 

1. p41-7「表 41.3 消費電流 (1)」についての誤記訂正 

<訂正前> 

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考 
消費電流（PLL） ICCQ-PLL － － 15 mA VCCQ-PLL＝3.6V、Ta-max 

消費電流（PLL） IDD-PLL － － 20 mA VDD-PLL＝1.30V、Ta-max 

消費電流（ADC） AICC － － 5 mA AVCC＝3.6V、Ta-max 

AI33 － － 5 mA AV33＝3.6V、Ta-max 消費電流（USB） 

AI12 － － 15 mA AV12＝1.30V、Ta-max 

 

<訂正後> 

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考 

消費電流（PLL） ICCQ-PLL － － 15 mA VCCQ-PLL＝3.6V、Ta-max 

消費電流（PLL） IDD-PLL － － 20 mA VDD-PLL＝1.30V、Ta-max 

消費電流

（ADC） 

AICC － － 5 mA AVCC＝3.6V、Ta-max 

AI33 － － 5 mA AV33＝3.6V、Ta-max 消費電流

（USB） 

通常動作 

AI12 － － 15 mA AV12＝1.30V、Ta-max 
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2. p41-15「表 41.14 VccQで駆動される端子群の出力許容電流値」の「出力ハイレベル許容電流（6mAバッファ）」、「出力ハイ

レベル許容電流（8mAバッファ）」についての誤記訂正 

<訂正前> 

項   目 記号 Min. Typ. Max. 単位 

出力ハイレベル許容電流（6mAバッファ） －IOL － 6 22 

出力ハイレベル許容電流（8mAバッファ） －IOL － 8 30 

mA 

 

<訂正後> 

項   目 記号 Min. Typ. Max. 単位 

出力ハイレベル許容電流（6mAバッファ） －IOH － 6 22 

出力ハイレベル許容電流（8mAバッファ） －IOH － 8 30 

mA 

 

 

3. p41-16「表 41.15 クロック/リセットタイミング」の「MDリセットホールド時間」についての誤記訂正 

3-A. 「MDリセットホールド時間」についての誤記訂正 

<訂正前> 

端子 項目 記号 Min. Max. 単位 参考図 

モード信号* MDリセットホールド時間 tMDRH 200 － ns  

 

<訂正後> 

端子 項目 記号 Min. Max. 単位 参考図 

モード信号* MDリセットホールド時間 tMDRH 0 － ns  

 

3-B. 「【注】リセット立ち上げ/立ち下げ期間」についての誤記訂正 

<訂正前> 

リセット立ち上げ/立ち下げ期間 (入力レベルが ViH～ViLまで遷移する期間) は 20μs以下としてください。 

 

<訂正後> 

リセット立ち上げ/立ち下げ期間 (入力レベルが ViH～ViLまで遷移する期間) は 20ns以下としてください。 
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4. p41-16「41.5 リセット、ウォッチドッグタイマ (RESET、WDT)」への記述追加 

「図 41.8 リアルタイムクロック発振安定時間」の後に以下の図表が追加となります。 

 

<追加内容> 

表． クロックタイミング 
条件：温度電圧共通条件（ユーザーズマニュアル Rev1.00 41.35 測定条件参照） 

項   目 記号 Min. Max. 単位 参照図 

EXTALクロック入力周波数 PLL1逓倍率 X12 fEX 50.00 51.00 MHz  

(400MHz モード(1)) PLL1逓倍率 X16  37.50 38.25   

 PLL1逓倍率 X24  25.00 25.50   

 PLL1逓倍率 X32  18.75 19.12   

EXTALクロック入力周波数 PLL1逓倍率 X12  27.77 33.33   

(400MHz モード(2)) PLL1逓倍率 X16  20.83 25.00   

 PLL1逓倍率 X24  13.88 16.66   

 PLL1逓倍率 X32  10.41 12.50   

EXTALクロック入力周波数 PLL1逓倍率 X12  41.66 44.44   

(533MHz モード) PLL1逓倍率 X16  31.25 33.33   

 PLL1逓倍率 X24  20.83 22.22   

 PLL1逓倍率 X32  15.62 16.66   

EXTALクロック入力ローレベルパルス幅  tEXL 3.84 － ns 図.1 

EXTALクロック入力ハイレベルパルス幅  tEXH 3.84 － ns 図.1 

EXTALクロック入力立ち上がり時間  tEXr － 3 ns 図.1 

EXTALクロック入力立ち下がり時間  tEXf － 3 ns 図.1 

CLKOUTクロック出力  tOP － 51 MHz  

CLKOUTクロック出力サイクル時間  tCLKOUTcyc 19.61 － ns 図.2 

CLKOUTクロック出力ローレベルパルス幅  tCLKOUTL 5 － ns 図.2 

CLKOUTクロック出力ハイレベルパルス幅  tCLKOUTH 5 － ns 図.2 

CLKOUTクロック出力立ち上がり時間  tCLKOUTr － 3 ns 図.2 

CLKOUTクロック出力立ち下がり時間  tCLKOUTf － 3 ns 図.2 

 

tEXcyc

tEXH tEXL

tEXrtEXf

1/2VCCQ

VIH VIH

VIL VIL

EXTAL
input

VIH

1/2VCCQ

【注】　EXTAL端子からクロック入力する場合  

図.1 EXTALクロック入力タイミング 
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図.2 CLKOUTクロック出力タイミング 

 

5. p41-37「41.8 割り込みコントローラ (INTC,INTC2)」についての誤記訂正 

5-A. 「表 41.22 INTCモジュール信号タイミング」についての誤記訂正 

<訂正前> 

項   目 記号 Min Max. 単位 参照図 備考 

NMIパルス幅（High時） tNMIH 5 － tcyc 図 41.32 通常時 

スリープ時 

NMIパルス幅（Low時） tNMIL 5 － tcyc 図 41.32 通常時 

スリープ時 

IRQn#セットアップ時間（n＝0－3） tIRQS 5 － ns 図 41.33 IRQ入力 

IRQn#ホールド時間（n＝0－3） tIRQH 0 － ns 図 41.33 IRQ入力 

【注】 tcycは clks1（内部クロック）クロックの 1サイクル時間を示します。 

 

<訂正後> 

項   目 記号 Min Max. 単位 参照図 備考 

NMI/IRQn#(n=0-3)パルス幅 

（High時） 

tNMIH/ 

tIRQH 

5 － tcyc 図 41.32 通常時 

スリープ時 

NMI/IRQn#(n=0-3)パルス幅 

（Low時） 

tNMIL/ 

tIRQL 

5 － tcyc 図 41.32 通常時 

スリープ時 

【注】 tcycは clks1（内部クロック）クロックの 1サイクル時間を示します。 

        パルス幅がMin値より短い場合、割り込みを検出できない事があります。 
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5-B. 「図 41.32 NMI入力タイミング」図及び図のタイトルについての誤記訂正 

<訂正前> 

NMI

tNMILtNMIH

 

図 41.32 NMI入力タイミング 

 
<訂正後> 

 

図 41.32 NMI/IRQn#入力タイミング 
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5-C. 「図 41.33 IRQ割り込み入力タイミング」図及び図のタイトルを削除 

<訂正前> 

clks1（内部クロック）

IRQ0#、IRQ1#、
IRQ2#、IRQ3#

tIRQS tIRQH  

図 41.33 IRQ割り込み入力タイミング 

<訂正後> 
訂正前の図及び図のタイトルを削除。 
 
 
6.p41-59 「41.20 USB」についての誤記訂正(“本章に～参照してください。”を削除) 
<訂正前> 
41.20  USB 
本章に掲載している内容は、USB規格から一部抜粋したものです。詳細については、USB規格を参照してください。 

41.20.1 High Speedトランシーバ特性 
 
<訂正後> 
41.20  USB  
        

41.20.1 High Speedトランシーバ特性 
 
 
7. p41-77「41.28 高速FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインターフェイス(HSCIF)」記述訂正及び追加 
<訂正前> 

HSCIFは調歩同期モードでのみ動作します。電気的特性に関しては、SCIFの調歩同期の部分を参照してください。 

<訂正後> 

表． HSCIF信号タイミング 

条件：温度電圧共通条件 

項目 記号 Min typ max 単位 参考図 
入力クロックサイクル（調歩同期） tSCYC 4   tCYC 

入力クロックパルス幅 tSCKW 0.4  0.6 tSCYC 
入力クロック立ち上がり時間 tSCKr   0.8 tCYC 
入力クロック立ち下がり時間 tSCKf   0.8 tCYC 

図.3 

【注】tCYCは SHwy-BUS周波数（clks）の 1サイクル時間を示します。 

 

 

図.3 入力クロックタイミング 
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高速 FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース【注】BRGCLKは SCIF内部信号です。外部クロック用ボーレー

トジェネレータ（BRG）の出力信号 BRGCLK が、この特性を満足するように、入力クロック、BRG の DL レジスタと CKS

レジスタを設定してください。 

 

 

以上 


